Telefunken Diode BA177 Datasheet

Silicon Diode

BA177

50V / 100mA

DATASHEE

OEM - Telefunken
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Telefunken Diode BA177 Datasheet

BA 177

Diffundierte-Silizium-Diode als Bereichsschalter fiir VHF.
Diffused silicon diode for use as VHF switch.
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Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1

EATHODE 20 oa¥
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Normgehduse
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g

Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings

Sperrspannung Ug 50 v
DurchlaBstrom I 100 ma
Sperrschichttemperatur b 150 “C
Lagerungstemperatur Istg 65..+150 "C
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BA 177

Min. Typ. Max.
Warmewiderstand - Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RihJA 500 “C/W

KenngréBen - Characteristics
Umgebungstemperatur tymp = 25°C
DurchlaBspannung

I = 60 mA Ur 1) 1 W
Sperrstrom
Ug = 40V Ig 100 nA
Diodenkapazitat
Ug= 2V.f=1MHz Cp 4.5 pF
Ug = 30V, f = 1MHz Cp 2 pF
Differentieller DurchlaBwiderstand
g = SOmA, f = 100 MHz rf 055 Q
Ig = 100mA, f = 100 MHz i 045 Q
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